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特性

 轨对轨输入与输出

 低失调电压：2mV(Max.)
 低电流功耗每一运算放大器：2.5uA
 宽电源电压范围：1.6V～5.5V
 增益带宽积：100KHz(Typ.)
 高输入阻抗

 单一操作电源

 +5V工作电压时输出摆幅可达 4.98V
 宽输入共模电压范围

+5V工作电压时：0.05V~4.2V
 封装形式：

14DIP，14SOP

说明

CXM9274 操作在单一电源电压，最低工作电压

可达.1.6。CXM9274 具有低输入失调电压

（2mV， MAX. ），每个放大器的工作电流

为 2.5uA （Typ.）。CXM9274 非常适用于低功

耗与使用电池供电的便携式应用。CXM9274 具
有单位增益稳定性且其增益带宽积为 
100KHz（Typ.）

应用

 传感器调节

 电池电流监测

 通用型低功耗应用

 通用型便携式应用

引脚图
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引脚说明

序号 名称 I/O 功能描述

1 VOUTA O 模拟输出引脚（运放 A）
2 VINA- I 反相输入引脚（运放 A）
3 VINA+ I 同相输入引脚（运放 A）
4 VDD - 正电源引脚

5 VINB+ I 同相输入引脚（运放 B）
6 VINB- I 反相输入引脚（运放 B）
7 VOUTB O 模拟输出引脚（运放 B）
8 VOUTC O 模拟输出引脚（运放 C）
9 VINC- I 反相输入引脚（运放 C）
10 VINC+ I 同相输入引脚（运放 C）
11 VSS - 负电源引脚

12 VIND+ I 同相输入引脚（运放 D）
13 VIND- I 反相输入引脚（运放 D）
14 VOUTD O 模拟输出引脚（运放 D）

极限最大额定值

电源供应电压 ------------------- VSS-0.3V ~VSS+5.5V 输入电压------------------------- VSS-0.3V ~VDD+0.3V
工作环境温度 ------------------- -20℃~+75℃ 储存温度范围 ----------------------- -40℃~+150℃

电气特性

标准条件：VDD=5.0V，Ta=+25℃
直流电气规范

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

输入失调

输入失调电压 VOS 2 mV VDD=5V，VO=1.4V
电源抑制比 PSRR 60 80 - dB VDD=5V，VO=1.4V
输入偏置电流与阻抗

输入失调电流 IOS － 1 100 pA
输入偏置电流 IB － 1 150 pA
共模

共模抑制比 CMRR 60 80 － dB VDD=5V，VO=1.4V
开环增益

直流开环增益 AVOL 20 200 － V/mV VDD=5V，Vi=1.4V，RL=1M
VO=1 to 4V

输出

正输出电压最大摆幅 VOUT+ 4.9 4.95 V VDD=5V，RL=1M
VIN+－VIN- > 10mV

负输出电压最大摆幅 VOUT- － 0.01 0.05 V VDD=5V，RL=1M
VIN-－VIN+>10mV

输出源电流 IOH -220 -360 uA VDD=5V
输出漏电流 IOL 300 500 uA VDD=5V
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参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

电源

电源电压 VDD 1.1 － 5.5 V

每个放大器的工作电流 ICC － 2.5 5 uA VDD=5V，AV=1，VO=1.4V
No load

交流电气规范

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件

交流响应

增益带宽积 GBW － 0.1 － MHz VDD=5V，RL=1M，CL=100pF
压摆率 SR － 0.03 － V/us VDD=5V，No load
相位裕度 PM － 55 － Degree VDD=5V，RL=1M，CL=100pF
注：当 CXM9274 工作在低电压时，有些电气特性的表现会比在 VDD=5V 时差，下表是工作电压在 
VDD=1.1V时的特性值 。

低工作电压条件：VDD=1.1V，Ta=+25℃
直流电气规范

参数 符号
VDD=5V
最小值

VDD=5V
典型值

VDD=5
最大值

VDD=1.1V
量测结果 单位 测试条件

共模

共模抑制比 CMRR 60 80 － 46 dB VDD=1.1V，VIN=0.34V
开环增益

直流开环增益 AVOL 20 200 － 10 V/mV
VDD=1.1V，Vi=0.23V
RL=1M，VO=0.5V

输出

输出源电流 IOH -220 -360 -80.8 uA VDD=1.1V，RL=1M，

VIN+－VIN- > 10mV

输出漏电流 IOL 300 500 12 uA VDD=1.1V，RL=1M
VIN-－VIN+>10mV
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应用信息

CXM9274 是专为低功耗，高精准度和宽电源电压应用而设计的运算放大器。它适用在多种的应用领

域。另外，由于 CXM9274 的架构特性，建议共模输入应用电压必须大于 0.05V。

电容负载

驱动电容性负载有时会造成电压反馈型运算放大器产生稳定性问题，回馈环裕度与死循环带宽也会随

着电容负载的增加而减少，这会导致在频率响应过程中产生增益峰值，在阶跃响应过程中产生过冲和振铃。

单位增益缓冲器对电容性负载反应最灵敏，当使用这种应用的时候，建议在输出上串联一个小电阻

（RSERIES），可以提高应用时的稳定性。

单位增益缓冲器应用

未使用的运算放大器

在四个运算放大器封装中未使用的运算放大器，建议如下图方式进行配置。这些电路可以防止输出端

出现波动并引发串扰。电路 1使用运算放大器处于噪声增益最小的状态。电阻分压器可以产生运放输出电

压范围内的任意所需参考电压。运放会缓存所产生的参考电压。电路 2使用的组件数最少，用作比较器，

但会耗用较多电流。

未使用的运算放大器

CXM9274
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应用电路

典型应用

高端电池电流传感器

电池电流检测

下图显示了一个高端电池电流传感器电路。图中 10Ω的电阻可使功耗降到最低，电池电流流过 10Ω
电阻后将使上面输入端的电压比下面输入端的电压小得更多。这使得运算放大器的共模输入电压保持低于

VDD（在允许范围内）。运算放大器的输出电压也低于 VDD（在其最大输出电压摆幅范围内）。

高端电池电流传感器

精密比较器

在比较器前使用高增益电路以提高比较器的输入失调性能。下图显示在比较器前放置了一个增益为

11V/V的运放。参考电压 VREF可以是电源轨值之间的任意值。

精密同相比较器

CXM9274
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封装信息

14DIP封装尺寸（300MIL）
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14SOP封装尺寸（150MIL）
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Copyright by CXMCHIP SEMICONDUCTOR Co.,Ltd. 

CXMCHIP SEMICONDUCTOR Co.,Ltd. 保留权利在任何时候变更或终止产品，对于说明书的使用不负任

何责任，建议客户在使用或下单前与我们取得最新、最正确的产品信息。 

文中提到的应用目的仅仅是用来说明，CXMCHIP SEMICONDUCTOR Co.,Ltd.不保证或表示这些没有进

一步修改的应用将是适当的，也不推荐本产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的应

用，不授权使用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。CXMCHIP SEMICONDUCTOR Co.,Ltd. 有不事先通

知而修改产品的权利。 

http://www.mxwtek.com
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